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摘要(译)

一种偏极化高分子电激发光元件制作方法，其主要步骤是将高分子发光
层制作于承载的柔性基板上，再加热与拉伸高分子发光层材料的薄膜与
柔性基板，再将高分子发光层材料转印于已制作电洞传输层的透明导电
层基板上，并蒸镀阴极层与封装，借由上述的拉伸动作，使高分子发光
层材料的高分子的主链排列具有方向性，而得到已偏极化的电激发光光
源。
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